Tipos de polarizagao de transistores
Prof. Nilton Cesar de Oliveira Borges

A andlise das configuracdes de circuitos transistorizados que funcionam com o transistor
polarizado em sua regido linear, baseia-se em dois principios bdsicos:

a) Ic/Ig =P, onde B é uma caracteristica de fabricacéo do transistor € varia com a
temperatura.

b) Vgg, tensdo base emissor € igual a tensdao de um diodo, ou seja, 0,6 ou 0,7.

Mostraremos em seguida de trés configuracdes bdsicas de polarizacio de transistor e
calcularemos o Ic.

Configuracdo 1:
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Calculo I¢:
Vee—- Vo

Vec=VR+V,, @VR=Vec-V,, @ R-1,=Vec-V,, &1, = R

Se Vcc e R for conhecido sendo que VD adota-se 0,6 ou 0,7 logo determina-se I,
e se o transistor se encontrar em sua regido linear de funcionamento entdo Ic=p.Ig,

Vee =V

logo I. =4 R

OBS: Podemos perceber que o IC é muito dependente de B, sendo que se o B varia com a
temperatura este também ira variar, pois as outras varidveis sao constantes.



Configuracdo 2:
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Calculo de I¢:

VCC =VR, +VR, +V,, < VR, +VR. =VCC+V,, <R, -1, +R. -1, =VCC +V,,

1 1 R, - I.+R.-I,-
sendo:?C=IB:>RB-?C+RC-IC=VCC—VBE(:) £ < ,BC ¢ ﬂ=VCC—VBE<:)

RB 'IC +RC 'Ic 'ﬂ=(VCC_VBE)'ﬁ<=>(RB +Rc 'ﬂ)'lc =(VCC_VBE)'ﬂ=)

(VCC _VBE)'ﬂ
R, +R.-f

C

OBS: Nessa configura¢do percebemos que Ic também é dependente de f porém se o B

variar( devido a temperatura), parte do denominador Rc.f3, também ira variar, desse modo,
a variacdo de Ic com o 3 € atenuada.



Configuracdo 3: (Realimentacdo de emissor):
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Calculo de I¢:

Vee=VR, +VR, R, -1, +R,-1,=V,.<se B for grande=>1 =1, ..

1% R
(R1+R2)-11=V,, =>11=—% = VR, =R, -1, VR, =—2—-V,,
R, +R, R, +R,

Da outra temos :

VR,=V,, +VR, = VR, =V, +R, -1, como 1,~1, =VR,=V, +R, I,

(:)IC=M

E

OBS: Nessa configurag¢do percebemos que Ic é independente de 3 desse modo o I¢
independe da temperatura, esta € a configuracdo mais estavel



